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Telefunken Transistor BC239 Datasheet

BC 167 - BC 168 - BC 169 - BC 237 - BC 238 - BC 239

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistoren fiir NF-Vor- und Treiber-
stufen. BC 169 und BC 239 fiir rauscharme Vorstufen. Die Transi-
storen BC 237, BC 238, BC 239 sind komplementér zu BC 307,

BC 308, BC 309.

Silicon NPN epitaxial planar transistors for AF input stages and driver
stages, BC 169 and BC 239 for low noise input stages. The transistors
BC 237,BC 238, BC 239 are complementary to BC 307, BC 308, BC 309.
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BC 167, BC 168, BC 169 BC 237,BC 238,BC 239
Kunststoffgehduse Kunststoffgehause
JEDEC TO 92 = JEDEC TQ 92
Gewicht - Weight Gewicht - Weight
max. 0,29 max. 0.2 g

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings
BC 167 BC 168 BC 169
BC 237 BC 238 BC 239

Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucgo 50 30 30 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 45 20 20 v
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego & =] 5 v
Kollektorstrom I 100 100 100 mA
Kollektorspitzenstrom Icm 200 200 200 mA,
Basisstrom Ig 50 50 50 mA
Gesamtverlustleistung

tamp = 50°C Piot 300 300 300 mwW
Sperrschichttemperatur t; 150 150 150 °C
Lagerungstemperatur '5tg -55..+150 «C
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BC 167 -BC 168-BC 169 BC 237-BC 238 BC 239

1. TR

-

0 60 120 180°C
1, -
amb Min. Typ. Max.
Warmewiderstand - Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung RinJa, 330 "C/W

Statische KenngréBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur typ, = 25°C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom

Ucg = 20V, tgmp = 125°C lcBO 5 pA
Kaollektor-Emitter-Durchbruchspannung
IG = 2 ma BC 167,BC 237 UIEH}CED 1) 45 WV
BC 168, BC 169, BC 238,BC 239 UtBH}CED 1 20 '}
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
IE = 1 |.1.|‘5. BC 137, BC 237 U[BR}EBD & v
BC 168,BC 169, BC 238,BC 239 UBRIEBO 5 v

1) 2 - op1.tp = 03ms
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Datasheet

BC 167- BC 168-BC 169-BC 237 - BC 238-BC 239

Kollektor-Séttigungsspannung
Ig = 10mA, Ig = 0.5mA
Ic = 10mA, (Ugg = 1V,I¢ = 11 mA)
IC - lﬂﬂmﬁ.la = 5 mA
Basis-Sattigungsspannung
I = 10mA, lg = 0.5mA
Il = 100mA, Ig =5 mA
Basis-Emitterspannung
Ugg = 5V.Ig = 0.1mA
UCE = 5V, IC = 2 mA
Ugg = 5V.lg = 10 mA
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
Ugg = 5V. Iz = 10 pA
Gruppe A: BC 167,BC 168
BC 237,BC 238
Gruppe B: BC 167, BC 168, BC 169
BC 237,BC 238,BC 239
Gruppe C: BC 168, BC 169
BC 238,BC 239
UCE = 5V, IE = 2mA
Gruppe A: BC 167,BC 168
BC 237,BC 238
Gruppe B: BC 167,BC 168, BC 169
BC 237,BC 238,BC 239
Gruppe C: BC 168, BC 169
BC 238,BC 239
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Dynamische KenngréBen - AC characteristics

Umgebungstemperatur tamp = 25°C

Transitfrequenz
Upg = 5V.lp = 05mAf= 30MHz
Upg = 5Vl = 10 mA, f = 100 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat
Upg = 10V, 1 = 1 MHz
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BC 167 - BC 168-BC 169 BC 237- BC 238 -BC 239

Rauschmai
Upg = 5V.Ig = 200 pA, Rg = 2k 10,
f=1kHz, Af = 200Hz
BC 167,BC168,BC237,BC 238
BC 189, BC 239
Ugg = 5V. I = 200 pA, Rg = 2k 0,
f = 30Hz_ .15 kHz
BC 169,BC 239
KurzschluB-Stromverstarkung
Upg = 5V, I = 2mA, f = 1kHz
Gruppe A : BC 167,BC 168
BC 237,BC 238
Gruppe B: BC 167,BC 168, BC 169
BC 237,BC 238,BC 239
Gruppe C: BC 168,BC 169
BC 238,BC 239

Vierpol KenngréBen - Two port characteristics

Umgebungstemperatur tg o = 25°C

Emitterschaltung
Upg = 5Vl = 2mA, f = 1kHz
KurzschluB-Eingangswiderstand
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe C
Leerauf-Spannungsrickwirkung
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe C
Leerauf-Ausgangsleitwert
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe C
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BC 167-BC 168-BC 169-BC 237 - BC 238-BC 239
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BC 167-BC 168-BC 169-BC 237 - BC 238-BC 239
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BC 167-BC 168-BC 169-BC 237 - BC 238-BC 239
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